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. Institut JoZzef Stefan

pereiiunzlens | | HC-ATLAS—-BCM

sestavni _del : | nacrtoval E. Margan
NINO-Uth-OPtOC risal E. Margan
pripombe : | tolerance uporov 1 % | datum 2008 .05.02.
tolerance kondenzatorjev 20 % | list 171
datoteka | i_set _oc.sch




